T320 F

Elektrische Eigenschaften

16chstzulassige Werte

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und
Rickwarts-Spitzensperrspannung

repetitive peak forward off-state
and reverse voltages
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Vorwarts-StoRspitzen- non repetitive peak 1= —40°C ...ty max Vpsm = Vorm
sperrspannung forward off-state voltage
Rickwarts-StoRspitzen- non repetitive peak ty = + 25°C ...ty max VRsm = VRRM + 100 v
sperrspannung reverse voltage
Durchlafistrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current lTRMSM 600 A
Dauergrenzstrom average on-state current te = 85°C ltavm 320 A
tc = 75°C 382 A
StoBstrom-Grenzwert surge current ty =25°C, t, = 10 ms lrsm 10750 A
ty = by maxs tp = 10MS 9150 A
Grenzlastintegral 12t-value t, =25°C,t,= 10 ms 12t 580 kA2s
1 = bjmax o = 10ms 420 kA?s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | vp < 67% vprw, f = 50 Hz (di/dt),, 200 Alus
igm = 1A, dig/dt = 1 Alps 1) 2)
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t, = tmax, Vb = 67% Voam (dv/dt)., B: 50 50 Vius
c*: 500 500 Vius
L: 500 50 Vius
M*: 1000 500 Vius
Charakteristische Werte (Characteristic values
Durchlaf3spannung on-state voltage tyj = by max, it = 1200 A VT max. 1,95 v
Schleusenspannung threshold voltage 1 = b max Vr(ro) 1,15 v
Ersatzwiderstand slope resistance 1y = by max T 0,42 mQ
Ziindstrom gate trigger current t,;=25°C,vp= 12 V lat max. 250 mA
Zindspannung gate trigger voltage ty = 25°C,vp =12V Var max. 22 v
Nicht ziindender Steuerstrom gate non-trigger current tyy = timax Vo = 12V lap max. 10 mA
Nicht ziindende Steuerspannung gate non-trigger voltage ty = b max Vo = 05 Vorm Veb max. 0,25 VvV
Haltestrom holding current t;=25°C,vp =12V, Ra =10 Q Iy max. 250 mA
Einraststrom latching current t;=25°C,vp= 12 V,Rex = 10 Q Iy max. 1 A
iem = 1A, digldt = 1 Alps, tg = 20 ps
Vorwarts- u. Rickwarts-Sperrstrom | forward off-state and reverse Currents | t,; = tjmax: Vo = Vorm: Ve = Veam iDs iR max. 50 mA
Zindverzug gate controlled delay time ty =25°C,igm = 1 A, dig/dt = 1 Alus tya max. 15 us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. ty E: max. 20 ps
F: max. 25 us
G: max. 30 us
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case | © = 180° ei, sin Rinuc max. 0,085°C/W
DC max. 0,082°C/W
Hochstzul.  Sperrschichttemperatur | max. junction temperature tyj max 125°C
Betriebstemperatur Operating temperature tcop —-40...+ 125°C
Lagertemperatur storage temperature tsg —40...+ 125°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact
Anzugsdrehmoment tightening torque M 60Nm
Gewicht weight G typ. 600 g
Kriechstrecke Creepage distance 12 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schwingfestigkeit Vibration resistance f=50Hz 50 m/s?
Mafbild B outline B DIN 41892-204B3 Seitelpage 154

* Fir groRere Stlickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request

1) Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung)/Values to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)
2) Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. MeRbedingungen fir t,/Immediately after circuit commutated turn-off time, see Parameters tq4
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